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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Фізичні властивості кристалів сульфіду та селеніду цинку з дислокаціями

2. Physical properties of zinc sulphide and zinc selenide crystals with dislocations

Реферат:
1. Об'єкт - кристали сульфіду та селеніду цинку з дефектами структури. Предмет - дислокації та інші
дефекти, які визначають структуру та властивості досліджуваних об'єктів; ефекти, пов'язані з електричною
активністю нерухомих дислокаціях. Мета - виявлення ролі часткових дислокацій, що рухаються, в процесах
фазових перетворень в кристалах ZnS та ZnSe, вивчення змін фізичних властивостей кристалів, які залежать
від стану електричної активності нерухомих дислокацій. Методи: ЕПР-спектроскопія, Фотолюмінесценція,
ТСД. Доведено, що формування структури кристалів ZnS відбувається в результаті мартенситних
перетворень. У кристалах ZnSe виявлений невідомий для сполук типу А2В6 вид дефектів - тетраедри
дефектів упаковки. Виявлено й досліджено ефект стимульованого пластичною деформацією аномального
збільшення електричної провідності кристалів ZnS і ZnSe. Доведено, що при зсуві ростових дислокацій в



атмосферах Коттрелла відбувається збільшення їхньої електричної активності, що пояснює особливості
різних властивостей кристалів ZnS, спостережувані в області малих деформацій. Пропонується один з
механізмів деградації електролюмінесцентних властивостей досліджуваних матеріалів. Встановлено факт
збільшення електричного заряду нерухомих дислокацій при збудженні електронної підсистеми кристалів
ZnS.

2. Object - zinc sulphide and zinc selenide crystals with defects of structure. Subject - dislocations and other
defects which determine of structure and properties of observed crystals; effects which bind of immovable
dislocations electrical activities. Purpose - Determine of movable patrial dislocation's role in phase changes in the
crystals of ZnS, ZnSe. Study of the physical properties changes of the crystals, which depend from electric
activities of immovable dislocations. Methods - ESR-spectroscopy, photoluminescence. It was determined that the
forming of a zinc sulphide crystal structure takes place as a result of martensite conversions. An unknown type of
defects for A2B6 compounds was found in zinc selenide crystals. These are tetrahedrons of stacking faults. An
effect of an anomalous rise, stimulated by plastic deformation, in electrical conductivity of ZnS and ZnSe was
observed and researched. It had been proved that a shift in growth dislocations in Cottrell's atmospheres causes a
rise of their electrical activity. This explains the nature of different properties of zinc sulphide crystals, observed in
the region of small deformations. One of the mechanisms for degradation of electroluminescence properties of the
studied materials was proposed. A fact of a rise in an electric charge of immovable dislocations, which occurs when
an electronic subsystem of zinc sulphide is being excited, was also determined.
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